
प्रश्न 1. 

सारणी 6.1 (पाठ्यपुस्तक) में दर्ााए गए अयस्कों में से कौन-से चमु्बकीय पथृक्करण 
विधि द्िारा सान्द्रित ककए जा सकते हैं? 

उत्तर 

वे अयस्क जिनमें कम-से-कम एक घटक (अशदु्धि या वास्तववक अयस्क) चमु्बकीय 
होता है, उन्हें चमु्बकीय पथृक्करण ववधि द्वारा साजन्ित ककया िा सकता है; िसेै- 
हेमेटाइट (Fe2O3), मैग्नटेाइट (Fe3O4), ससडरेाइट (FeCO3) तथा आयरन पाइराइट (FeS2) 

को चुम्बकीय पथृक्करण ववधि द्वारा साजन्ित ककया िा सकता है। 

प्रश्न 2. 

ऐलुममननयम के ननष्कर्ाण में ननक्षालन का क्या महत्त्ि है? 

उत्तर 

ऐलुसमननयम के ननष्कर्षण में ननक्षालन के उपयोग से बॉक्साइट अयस्क से अशदु्धियााँ 
िैसे SiO2, Fe2O3 आदि को हटाया िा सकता है तथा शुद्ि ऐलुसमना प्राप्त ककया िा 
सकता है। 

प्रश्न 3. 

अमिकिया 
Cr2O3 + 2 Al → Al2O3 + 2Cr  (ΔfG– = – 421 kJ) 

के धगब्ज ऊजाा मान से लगता है कक अमिकिया ऊष्मागनतकी के अनुसार सम्िि है, पर 
यह कक्ष ताप पर सम्परन क्यों नह ीं होती ? 

उत्तर 

ऊष्मागनतकीय रूप से सम्भव असभकियाओं के सलए भी सकियण ऊिाष की ननजश्चत 
मात्रा की आवश्यकता होती है, अतः िी गई असभकिया को सम्पन्न करने के सलए 
अनतररक्त ऊष्मा की आवश्यकता होगी। 



प्रश्न 4. 

क्या यह सत्य है कक कुछ विमर्ष्ट पररन्द्स्थनतयों में मैग्नीमर्यम, SiO2 को अपचनयत 
कर सकता है और Si, MgO को? ि ेपररन्द्स्थनतयााँ कौन-सी हैं? 

उत्तर 

1600 K (सससलकन का गलनांक) से कम ताप पर, SiO2 के ननमाषण के सलए Δf G– वि, 

MgO के Δf G– वि से ऊपर जस्थत होता है; अत: 1600 K से कम ताप पर Mg, SiO2 को 
Si में अपचनयत कर सकता है। िसूरी ओर 1600 K से अधिक ताप पर MgO के सलए 
Δf G– वि, SiO2 के Δf G– वि से ऊपर जस्थत होता है; अत: 1600 K से अधिक ताप पर Si, 

MgO को Mg में अपचनयत कर सकता है। 

 


